Uchwata Rady Wydziatu Inzynierii Lagdowej
z dnia 22 maja 2019 roku
nr 5.2d/SO/05/2019

w sprawie powotania dr hab. inz. Barbary Goszczynskiej, prof. nadzw. Politechniki
Swietokrzyskiej na cztonka Komisji habilitacyjnej dr. inz. Rafata Szydtowskiego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 26 wrzes$nia
2016 r. w sprawie szczegdtowego trybu i warunkow przeprowadzenia czynnosci w
przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie
tytutu profesora, Rada Wydziatu Inzynierii Lagdowej postanawia co nastepuje:

§1

Powotuje sie dr hab. inz. Barbare Goszczyfiska, prof. nadzw. Politechniki Swietokrzyskiej na
cztonka Komisji habilitacyjnej dr. inz. Rafata Szydtowskiego.

§2

Wyniki gtosowania tajnego cztonkdéw Rady WIL przeprowadzonego za pomocy
Bezprzewodowego Systemu do Gtosowania (BSG) w sprawie wniosku o powotanie dr hab.
inz. Barbary Goszczyriskiej, prof. nadzw. Politechniki Swietokrzyskiej na cztonka Komisji
habilitacyjnej dr. inz. Rafata Szydtowskiego:

— uprawnionych do gtosowania cztonkéw Rady Wydziatu Inzynierii Ladowej: 44

— obecnych (ktérym wydano BSG): 33

— biorgcych udziat w gtosowaniu: 33

Liczba gtosow TAK Liczba gtosow NIE Liczba wstrzym.
33 0 0
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




